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Optocoupler

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

VISHAY Semiconductor GmbH
Theresienstraße 2
74072 Heilbronn

Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Optokoppler
Optocoupler

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /

the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

B  REG 138213 oder/or B oder/or  VDE-REG 138213  REG 138213

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60747-5-5 (VDE 0884-5):2021-10; EN IEC 60747-5-5:2020

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60747-5-5:2020

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen:  422610-4880-0062 / 309351
File ref.:
Ausweis-Nr.   40034600 Blatt    1 
Certificate No. Page
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-03-15
(letzte Änderung / updated  2023-11-06 )

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: http://www.vde.com/certificate
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VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40034600

Blatt /
Page
   2 

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn

Aktenzeichen / File ref. letzte Änderung / updated Datum / Date
422610-4880-0062 / 309351 / TL7 / SCT 2023-11-06 2012-03-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40034600.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No.
40034600.

Optokoppler
Optocoupler

Typ(en) / Type(s)

1] VOM617A
2] VOM618A
3] VOS615A-(1;2;3;4;5;6;7;8;9)X001T
4] VOS615A-X001T
5] VOS617A-(1;2;3;4;5;6;7;8;9)X001T
6] VOS617A-X001T
7] VOS618A-(1;2;3;4;5;6;7;8;9)X001T
8] VOS618A-X001T
9] VOS625A-(1;2;3;4;5;6;7;8;9)X001T
10] VOS625A-X001T
11] VOS627A-(1;2;3;4;5;6;7;8;9)X001T
12] VOS627A-X001T
13] VOS628A-(1;2;3;4;5;6;7;8;9)X001T
14] VOS628A-X001T
15] VOT8121AM
16] VOT8024AM
17] VOIH063A-X001T
18] VOIH060A-X001T
19] VOMH60A-X001T

Weitere Angaben siehe Anlagen 200K1; 200K2; 300M1; 300M2 vom 2023-11-06
Further information see appendix 200K1; 200K2; 300M1; 300M2 dated 2023-11-06
__________________________________________________________________________________

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute A__________________________________________________________________________________
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555

http://www.vishay.com
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Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate

Typ(en)
Type(s)

Eingang
Input

Ausgang
Output

Lay-Out Footprint/ oder Gehäuseform
Lay-Out Footprint / or package type
[mm]

Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang
External creepage distance Input - Output
[mm]

Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang
External clearance Input - Output
[mm]

Max. periodische Spitzenisolationsspg.
Max. repetitive peak isolation voltage
VIORM [V peak]

Maximale Impulsisolationsspannung
Maximum transient isolation voltage
VIOTM  [V peak]

Verschmutzungsgrad
Pollution degree

Klimaklasse
Climatic category

Betriebstemperaturbereich
Operating temperature range
Tamb[°C]

Lagertemperaturbereich
Storage temperature range
Tstg[°C]
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Position in VDE-Certificate

Typ(en)
Type(s)

Eingang
Input

Ausgang
Output

Lay-Out Footprint/ oder Gehäuseform
Lay-Out Footprint / or package type
[mm]

Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang
External creepage distance Input - Output
[mm]

Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang
External clearance Input - Output
[mm]

Max. periodische Spitzenisolationsspg.
Max. repetitive peak isolation voltage
VIORM [V peak]

Maximale Impulsisolationsspannung
Maximum transient isolation voltage
VIOTM  [V peak]

Verschmutzungsgrad
Pollution degree

Klimaklasse
Climatic category

Betriebstemperaturbereich
Operating temperature range
Tamb[°C]

Lagertemperaturbereich
Storage temperature range
Tstg[°C]
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Typ(en)
Type(s)

Eingang
Input

Ausgang
Output

Lay-Out Footprint/ oder Gehäuseform
Lay-Out Footprint / or package type
[mm]

Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang
External creepage distance Input - Output
[mm]

Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang
External clearance Input - Output
[mm]

Max. periodische Spitzenisolationsspg.
Max. repetitive peak isolation voltage
VIORM [V peak]

Maximale Impulsisolationsspannung
Maximum transient isolation voltage
VIOTM  [V peak]

Verschmutzungsgrad
Pollution degree

Klimaklasse
Climatic category

Betriebstemperaturbereich
Operating temperature range
Tamb[°C]

Lagertemperaturbereich
Storage temperature range
Tstg[°C]
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Klassifizierung für SMT
Classification for SMT
nach / acording IEC 60068-2-58

Klassifizierung für Lötbadmethode
Classification for Solder bath method 

Zusätzliche Daten
Addition ratings

Maximaler Eingangsstrom
Maximum input current
ISI[mA]

Maximaler Ausgangsstrom
Maximum output current
ISO[mA]

Max. 
Ausgangsverlustleistung
Max. output power dissipation
PSO[mW]

Max. Umgebungstemperatur
Max. ambient temperature
TS  [°C]
( Derated )

1
VO

M
61

7A
20

0
-

30
0

15
0

26
0°

C
/5

s
-

-
2

VO
M

61
8A

20
0

-
30

0
15

0
3

VO
S6

15
A

-(1
;2

;3
;4

;5
;6

;7
:8

;9
)X

00
1T

20
0

-
30

0
15

0

4
VO

S6
15

A
-X

00
1T

20
0

-
30

0
15

0
5

VO
S6

17
A

-(1
;2

;3
;4

;5
;6

;7
:8

;9
)X

00
1T

20
0

-
30

0
15

0
6

VO
S6

17
A

-X
00

1T
20

0
-

30
0

15
0

7
VO

S6
18

A
-(1

;2
;3

;4
;5

;6
;7

:8
;9

)X
00

1T
20

0
-

30
0

15
0

8
VO

S6
18

A
-X

00
1T

20
0

-
30

0
15

0
9

VO
S6

25
A

-(1
;2

;3
;4

;5
;6

;7
:8

;9
)X

00
1T

20
0

-
30

0
15

0
10

VO
S6

25
A

-X
00

1T
20

0
-

30
0

15
0

11
VO

S6
27

A
-(1

;2
;3

;4
;5

;6
;7

:8
;9

)X
00

1T
20

0
-

30
0

15
0

12
VO

S6
27

A
-X

00
1T

20
0

-
30

0
15

0
13

VO
S6

28
A

-(1
;2

;3
;4

;5
;6

;7
:8

;9
)X

00
1T

20
0

-
30

0
15

0
14

VO
S6

28
A

-X
00

1T
20

0
-

30
0

15
0

15
VO

T8
12

1A
M

50
-

30
0

15
0

26
0°

C
/1

0s
-

-
16

VO
T8

02
4A

M
50

-
30

0
15

0

17
VO

IH
06

3A
-X

00
1T

15
0

-
60

0
15

0

http://www.vishay.com


VDE Certificate 40034600
www.vishay.com Vishay Semiconductors

  

 

Revision: 10-Nov-2023 7 Document Number: 85368
For technical questions, contact: optocoupleranswers@vishay.com

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000

VD
E 

Pr
üf

-u
nd

 Z
er

tif
iz

ie
ru

ng
si

ns
tit

ut
R

ub
rik

 / 
R

ub
ric

Au
sw

ei
s-

N
r. 

/ 
C

er
tif

ic
at

e 
N

o.
An

la
ge

 / 
Ap

pe
nd

ix

G
ut

ac
ht

en
 m

it 
Fe

rt
ig

un
gs

üb
er

w
ac

hu
ng

34
1

40
03

46
00

20
0K

2

N
am

e 
un

d 
Si

tz
 d

es
 G

en
eh

m
ig

un
gs

-In
ha

be
rs

 / 
N

am
e 

an
d 

re
gi

st
er

ed
 s

ea
t o

f t
he

 C
er

tif
ic

at
e 

ho
ld

er
Ak

te
nz

ei
ch

en
 / 

Fi
le

 re
f.

le
tz

te
 Ä

nd
er

un
g 

/ u
pd

at
ed

D
at

um
 / 

D
at

e

VI
SH

AY
 S

em
ic

on
du

ct
or

 G
m

bH
, T

he
re

si
en

st
ra

ße
 2

, 7
40

72
 H

ei
lb

ro
nn

, G
er

m
an

y
42

26
10

-4
88

0-
00

62
/3

09
35

1/
TL

7/
H

AS
20

23
-1

1-
06

20
12

-0
3-

15

D
ie

se
s 

Bl
at

t g
ilt

 n
ur

 in
 V

er
bi

nd
un

g 
m

it 
Bl

at
t 1

 d
es

 G
ut

ac
ht

en
s 

m
it 

Fe
rti

gu
ng

sü
be

rw
ac

hu
ng

40
03

46
00

.
Th

is
 s

up
pl

em
en

t i
s 

on
ly

 v
al

id
 in

 c
on

ju
nc

tio
n 

w
ith

 p
ag

e 
1 

of
 th

e 
C

er
tif

ic
at

e 
of

 C
on

fo
rm

ity
 w

ith
 fa

ct
or

y 
su

rv
ei

lla
nc

e
40

03
46

00

VD
E 

Pr
üf

-u
nd

 Z
er

tif
iz

ie
ru

ng
si

ns
tit

ut
 G

m
bH

 * 
Te

st
in

g 
an

d 
C

er
tif

ic
at

io
n 

In
st

itu
te

M
er

ia
ns

tra
ss

e 
28

, D
-6

30
69

 O
ffe

nb
ac

h
Se

ite
 / 

Pa
ge

2
/ 2

Ph
on

e 
 +

49
 (0

) 6
9 

83
 0

6-
0

Te
le

fa
x 

+4
9 

(0
) 6

9 
83

 0
6-

55
5

O
pt

ok
op

pl
er

O
pt

oc
ou

pl
er

Position im VDE-Ausweis
Position in VDE-Certificate

Typ(en)
Type(s)

Si
ch

er
he

its
gr

en
zw

er
te

S
af

et
y 

ra
tin

gs

Klassifizierung für SMT
Classification for SMT
nach / acording IEC 60068-2-58

Klassifizierung für Lötbadmethode
Classification for Solder bath method 

Zusätzliche Daten
Addition ratings

Maximaler Eingangsstrom
Maximum input current
ISI[mA]

Maximaler Ausgangsstrom
Maximum output current
ISO[mA]

Max. 
Ausgangsverlustleistung
Max. output power dissipation
PSO[mW]

Max. Umgebungstemperatur
Max. ambient temperature
TS  [°C]
( Derated )
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